
HW1C4EH

HW1C4EH

Chasis para ACB HW1 4P

Características técnicas

Tensión

Tensión asig​nada de aisla​miento Ui  1000 V

Resis​tencia a picos de tensión asig​nada
(Uimp)  12000 V

Cate​goría de sobre​ten​sión según IEC60947-
1  2

Corriente eléc​trica

Corriente nominal asig​nada  1600 A

Arquitec​tura

Tipo de polo  4P

Insta​la​ción, montaje

Adecuado para el montaje de busbar  Sí

Sujeto a modificaciones técnicas


